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II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Фізико-хімічні основи кристалізації та модифікація складу і структури похідних стільбазолу
та складних халькогенідів для створення високоефективних нелінійно-оптичних матеріалів терагерцового
та ІЧ діапазонів спектру

Початок етапу: 01.2020

Закінчення етапу: 12.2022

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут монокристалів
Національної академіі наук України

Код за ЄДРПОУ: 00210217

Місцезнаходження: проспект Науки, буд. 60, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61072, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380573410314, 380573410229, 380573410210

IV. Відомості про співвиконавців ДіР



V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук
України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01601, Україна

Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380442343243

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:  2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 15668.395



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Фізико-хімічні основи кристалізації та модифікація складу і структури похідних стільбазолу та складних
халькогенідів для створення високоефективних нелінійно-оптичних матеріалів терагерцового та ІЧ
діапазонів спектру

Назва роботи англійською:
Physico-chemical basic principles of crystallization and modification of composition and structure of stilbazole
derivatives and complex chalcogenides for creation of highly efficient nonlinear optical materials of terahertz and
IR spectral ranges.

Реферат українською:
 Визначені умови вирощування кристалів DSTMS, встановлено, що наявність сульфонової групи в структурі
DSTMS призводить до появи сильного нелінійно-оптичного ефекту. Розроблено фізико-технологічні основи
отримання прозорих золь-гель SiO2-матриць з інкорпорованими органічними молекулами DAST, які активні
в області ІЧ та терагерцового випромінювання. Досліджено оптичні та лазерні властивості твердих розчинів
Zn1-xMgxSe:Cr2+ та Cd1-xMnxTe:Fe2+ в залежності від концентрації їх катіонного складу. Показано, що поріг
лазерного руйнування PbGa2GeSe6 приблизно в 3,7 рази перевищує значення порогу руйнування для
кристалів AgGaS2, таким чином сполука PbGa2GeSe6 має величезний потенціал у високопотужному
перетворенні частоти в області середнього інфрачервоного діапазону спектра.

Реферат англійською:
 The conditions for growing DSTMS crystals were determined, and it was established that the presence of a
sulfonic group in the DSTMS structure leads to the appearance of a strong nonlinear optical effect. The physico-
technological basis for obtaining transparent sol-gel SiO2 matrices with incorporated DAST organic molecules,
which are active in the IR and terahertz radiation, has been developed. The optical and laser properties of Zn1-
xMgxSe:Cr2+ and Cd1-xMnxTe:Fe2+ solid solutions were studied depending on the concentration of their cation
composition. It is shown that the laser destruction threshold of PbGa2GeSe6 is approximately 3.7 times higher
than the destruction threshold for AgGaS2 crystals, thus the PbGa2GeSe6 compound has a huge potential in high-
power frequency conversion in the mid-infrared range of the spectrum.

Індекс УДК: 620.22

Коди тематичних рубрик: 81.09

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Притула Ігор Михайлович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: професор, член-кор.

Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:



VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Дослідні зразки органічних кристалів DAST, DSTMS, SiO2-матриці з
інкорпорованими органічними молекулами DAST, кристалів на основі твердих розчинів Zn1-xMgxSe:Cr2+ ,
Cd1-xMnxTe:Fe2+ та PbGa2GeSe6

Назва НТП англійською: Experimental samples of DAST organic crystals, DSTMS, SiO2 matrix with
incorporated DAST organic molecules, crystals based Zn1-xMgxSe:Cr2+, Cd1-xMnxTe:Fe2and PbGa2GeSe6 solid
solutions

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Матеріали

Галузь застосування: лазерне приладобудування

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Визначені умови вирощування кристалів DAST та DSTMS; синтезовано композити SiO2ІІ:DAST
на основі SiO2-матриць; досліджено оптичні та лазерні властивості твердих розчинів Zn1-xMgxSe:Cr2+ та
Cd1-xMnxTe:Fe2+ в залежності від концентрації їх катіонного складу; встановлено, що для кристалів
PbGa2GeS6 виконуються умови фазового синхронізму типу I в ІЧ області спектру

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Підприємства, які займаються виробництвом лазерів

Перспективні ринки: Україна, Європа, США

Характер співробітництва з інвестором
Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:
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